
1

LSI概論（5）

基本レイアウト

VLSIセンター 藤野 毅
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レイアウトパターン例(詳細図)

Vdd

Gnd

Out
(1)素子分離形成 (2)ゲート形成

In

工程ごとに
パターンを
分離

(3)コンタクト形成 (4)配線形成
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デザインルール（１）拡散層とNウエル

拡散幅：２λ

N拡散

P拡散

Nウエル

N拡散－P拡散間隔：４λ

Nウエル間隔：４λ拡散間隔：２λ

Nウエル最小幅：４λ

対拡散－ Nウエル幅：４λ

Nウエル－拡散間隔：４λ
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デザインルール（２）ゲート

ゲート間隔：２λ

ゲート最小幅：２λ

拡散－ゲート間隔：λ

対ゲート拡散幅：３λ対拡散ゲート幅：２λ
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デザインルール（３）コンタクト

対コンタクト－ゲート幅：λ

対コンタクト－ゲート幅：λ

ゲート－コンタクト間隔：λ

コンタクト間隔：２λ 一般にコンタクト幅
（大きさ）はこれ以外

の値は使えない

コンタクト幅：λ
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デザインルール（４）金属配線

金属配線間隔：２λ

金属配線幅：２λ

対コンタクト－金属配線幅：λ
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デザイン例(１) インバータ

出力

W/L=4/0.5

Nウエル基板電位

入力 出力

VddVdd

入力

W/L=2/0.5

4λ0V

λ=0.25μm
0V

Pウエル基板電位
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デザイン例(２) 2入力NANDゲート

Vdd

入力１

0V

入力２

出力

2/0.5

Vdd Vdd

出力

2/0.5

0V
4λ

2/0.5

2/0.5

入力1
入力2

0V



演習１：２入力NORゲートのレイアウトを作成せよ

Vdd

In1

1/0.5
In2

1/0.5

4/0.5

4/0.5

Out

Vdd

0V

0V



演習２：２入力ANDゲートのレイアウトを作成せよ

VddVdd

4/0.5
Out

8/0.5

0V

2/0.5

2/0.5

In1

2/0.5 2/0.5

In2

0V



演習１：２入力NORゲートのレイアウトを作成せよ

（コンタクトまでの回答）

Vdd

In1

1/0.5
In2

1/0.5

4/0.5

4/0.5

Out

Vdd

In1

In2 Out

0V

0V



演習１：２入力NORゲートのレイアウトを作成せよ

（メタルの回答）

Vdd

In1

1/0.5
In2

1/0.5

4/0.5

4/0.5

Out

Vdd

In1

In2 Out

0V

0V



演習２：２入力ANDゲートのレイアウトを作成せよ
（コンタクトまでの回答）

VddVdd

4/0.5
Out

8/0.5

0V

2/0.5

2/0.5

In1

2/0.5 2/0.5

In2

In1

In2
Out

0V



演習２：２入力ANDゲートのレイアウトを作成せよ
（メタルまでの回答）

VddVdd

4/0.5
Out

8/0.5

0V

2/0.5

2/0.5

In1

2/0.5 2/0.5

In2

In1

In2
Out

0V
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